
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №6’201550

Предприятием изготавливается и разра-

батывается широкий набор интегральных 

микросхем и транзисторов, находящих 

применение при изготовлении светотех-

нических приборов.

В дополнение к производящимся микро-

схемам IL9910, IL9921/22/23 освоен выпуск 

LED-драйверов IL3361, IL3367, IL33120 

с повышенной точностью установки 

выходного тока. А IL3302, кроме того, 

позволяет отказаться от использования 

электролитических конденсаторов.

Предприятие имеет возможность изго-

тавливать микросхемы LED-драйверов в 

пластмассовых корпусах с температурным 

диапазоном –60…+125 °C. При этом в ТУ 

вводится дополнительная группа клима-

тического исполнения.

Образцы микросхем предоставляются 

бесплатно заинтересованным потребителям 

для опробования. По вопросам получения 

образцов и дополнительной информации 

просьба обращаться на сайт www.integral.

by и в управление внутреннего маркетинга 

предприятия:

тел. (+37517) 398-74-32; 

тел./ф. (+37517) 212-20-31; 

e-mail: AParkhomchuk@integral.by.

Микросхемы для светотехники
Продукция ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющей компании холдинга «ИНТЕГРАЛ» 
предназначена для применения в светотехнических изделиях.

Т а б л и ц а  1 .  Микросхемы LED-драйверов
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ШИМ Аналоговое От 
перегрева От КЗ Частота, кГц Время выкл., 

мкс

СП

IL9910 HV9910 buck 8–450
Внешний 
MOSFET

+ + 25–300 3–40 IПИК ±10
SO-8,SO-16 DIP-8, 

б/к**

IZ9921 HV9921

buck
85–264 AC; 
20–400 DC

20

10 IПИК ±10 б/к
IZ9922 HV9922 50

IZ9923 HV9923 30

О IZ9922А HV9922 buck

85–264 AC; 
20–400 DC

50

10 IСРЕДН

±5 б/к

Р IL33150 – buck 20–150
внешний 
резистор

±5 SO-8; б/к

СП IL33120 – buck 120* + + ±5 SO-8; б/к

СП IL3361 HV9961 buck 8–450
Внешний 
MOSFET

+ + + 3–40 IСРЕДН ±3

SO-8; SO-16; б/к

СП IL3367 HV9967 buck

8–60
До 350 

(встроенный 
MOSFET)

+ + + +

1–40

IСРЕДН ±3

85–264
Внешний 
MOSFET

СП IL3302 – buck 9–450
Внешний 
MOSFET

+ + + + 67 IСРЕДН

±5

SO-8; б/к

СП IZ1937 LT1937 boost 2,5–10 до 320 + + 1200 IПИК б/к

СП
IZ7150

AMC7150 buck 4–40
до 1500 50–200

IПИК б/к
IZ7150A до 800

Примечания. СП — серийное производство; О — на этапе освоения; Р — в разработке; buck — понижающий; boost — повышающий; IПИК/IСРЕДН — контроль тока по пиковому/среднему значе-
нию; б/к — бескорпусное исполнение.
* При наличии достаточной потребности базовая конструкция микросхемы IL33120 позволяет на ее основе организовать для нужд конкретного заказчика изготовление высокостабильных 
LED-драйверов с любым фиксированным выходным током, выбранным из диапазона от 20 до 120 мА.
** При заказе ≥30 тысяч штук возможна сборка в корпус ТО-92 или SO-8.
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Т а б л и ц а  2 .  Микросхемы контроллеров корректоров фактора мощности
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СП IL33262 MC33262 12–28 400 12 мА ≤20 2 120/120 +/+ –40…+105 SO-8; DIP-8

СП IL34262 MC34262 0…+85

СП IL6562 L6562 10,3–22 70 5 мА ≤5 1 80/70 +/+ –40…+125 SO-8

Т а б л и ц а  4 .  N-канальные полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) для разработки источников питания светодиодов

Обозначение Аналог Uси max, В Rси, Oм Ic max, A Uзи max, В Pmax, Вт Uзи пор, В Cвх, пФ Корпус

КП505А BSS295 50 0,3 1,4 ±10 1 0,8–2,0 425 KT-26

КП505Б BSS295 50 0,3 1,4 ±10 1 0,8–2,0 425 KT-26

КП505В BSS295 60 0,3 1,4 ±10 1 0,8–2,0 425 KT-26

КП731А IRF710 400 3,6 2,0 ±20 36 2,0–4,0 250 KT-28-2

КП731Б IRF711 350 3,6 2,0 ±20 36 2,0–4,0 250 KT-28-2

КП731В IRF712 400 5 1,7 ±20 36 2,0–4,0 250 KT-28-2

КП737А IRF630 200 0,4 9,0 ±20 74 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП737Б IRF634 250 0,45 8,1 ±20 74 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП737В IRF635 250 0,68 6,5 ±20 74 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП739А IRFZ14 60 0,2 10,0 ±20 43 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП739Б IRFZ10 50 0,2 10,0 ±20 43 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП739В IRFZ15 60 0,32 8,3 ±20 43 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП743А IRF510 100 0,54 5,6 ±20 43 2,0–4,0 235 KT-28-2

КП743Б IRF511 80 0,54 5,6 ±20 43 2,0–4,0 235 KT-28-2

КП743В IRF512 100 0,74 4,9 ±20 43 2,0–4,0 235 KT-28-2

КП743А1 100 0,54 5,5 ±20 40 2,0–4,0 235 KT-27

КП743Б1 100 0,54 5,5 ±20 40 1,2–2,0 235 KT-27

КП744А IRF520 100 0,27 9,2 ±20 60 2,0–4,0 470 KT-28-2

КП744Б IRF521 80 0,27 9,2 ±20 60 2,0–4,0 470 KT-28-2

КП744В IRF522 100 0,36 8,0 ±20 60 2,0–4,0 470 KT-28-2

КП748А IRF610 200 1,5 3,3 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-28-2

КП748А1 IRF610 200 1,5 3,3 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-27

КП748Б IRF611 150 1,5 3,3 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-28-2

КП748В IRF612 200 2,4 2,6 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-28-2

КП749А IRF620 200 0,8 5,2 ±20 50 2,0–4,0 340 KT-28-2

КП749Б IRF621 150 0,8 5,2 ±20 50 2,0–4,0 340 KT-28-2

КП749В IRF622 200 1,2 4,0 ±20 50 2,0–4,0 340 KT-28-2

КП7129А SSU1N60 600 11,5 1,2 ±20 40 2,0–4,0 280 KT-28-2

IFP1N60 WFP1N60 600 8,5 0,9 ±30 28 2,0–4,0 155 TO-220/3

IFU1N60 WFU1N60 600 8,5 0,9 ±30 28 2,0–4,0 155 I-PAK

IFD1N60 WFD1N60 600 8,5 0,9 ±30 28 2,0–4,0 155 D-PAK*

IFU2N60 WFU2N60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 I-PAK

IFD2N60 WFD2N60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 D-PAK*

IFP2N60 STP2NC60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 TO-220/3

IFF2N60 WFF2N60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 TO-220FP

Примечание. * Корпус для поверхностного монтажа.

Т а б л и ц а  3 .  Bypass-схемы. Двухвыводная микросхема защиты светодиодов

Статус Наименование Ближайший 
функциональный аналог

Задающее напряжение 
защиты, В

Ток шунтирования, 
мА

Падение напряжения 
на шунте, В

Защита от статического 
электричества, кВ Корпус

СП IL7169 AMC7169 5 5 1 8 б/к*

Примечание. * При заказе ≥ 30 тысяч штук возможна сборка в корпус ТО-92 или SO-8.
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